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1. GIRIiS

2009-c1 ildo FP ETI-nun Yarimkegiricilor fizikas1 sobosinds is planma uygun olaraq
“Nano- vo mikroelektronika iiciin perspektivli olan yarimkecirici materiallar vo onlarin
osasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori” movzusunda elmi-
todqiqat islori aparilmisdir.

Hal-hazirda sobada 33 nofor omokdas calisir. Onlardan 5 nofor omokdas fizika —
riyaziyyat elmlori doktoru, 15 omokdas iso fizika — riyaziyyat elmlori namizadidir.
Omokdaslardan 25 nofori tam stat, 1 nofori 0.5 stat vahidi, 7 nofori iso 0.5 stat vahidi
ovazeiliklo ¢alisir.

Elmi- todqiqat islorinin on miihiim noticolori respublika vo xarici 6lkolorin elmi
motbuatinda dorc edilmisdir. Hesabat miiddotindo, yoni 2009-c1 ilds, Yarimkeciricilor
fizikas1 sobosinin omokdaslar1 torofindon 46 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir.
Onlardan 6 moqgalo xarici jurnallarda, 20 tezis beynoalxalq konfranslarda, 18 maqalo
respublika jurnallarinda, 2 tezis iso regional konfranslarda ¢ap edilmisdir.

Yarimkegiricilor fizikast sObosindo 2009-c1 ildo elmi seminar foaliyyot
gostormisdir ki, burada omokdaslarin aldigi elmi noticolor, elmi motbuata toqdim olunan
moqalo vo tezislor vo s. miizakiro olunmusdur.

Yarimkeciricilor fizikas1 sobosinin omokdaslar1 2009-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlori Institutu, Tiirkiyonin Orta Dogu Texniki Universiteti,
Ankara Qazi Universiteti, BDU —nun Nanoarasdirmalar Morkozi ilo elmi omokdasliq
etmisdir.

Omokdaslardan 2 nafor Universitetdaxili 50+50 qrantini almigdir.

Sobonin bir omokdasi namizodlik dissertasiyasit miidafio etmis, 2 omokdas iso
namizadlik dissertasiyasina rohborlik etmisdir.

Hesabat ili dovriindo s6boado yeni todqiqat obyekti olan mosamoli silisiumun
alimmas1 l¢lin zoruri olan texnoloji avadanliqin sazlanmasi vo alinma rejimlorinin
miioyyanlosdirilmasi tizra tacriibalor davam etdirilmisdir. Bu isdo miihondislordon H.O.
Qafarova, Y.Y. Bobrova vo laborant R.F. Hosonova yaxindan istirak etmisdir.

2009-c1 ildo sobads olan avadanliqin voziyyoti analiz edilmis, yararsiz olan
avadanligin silinmosi Ui¢lin hazirlq islori goriilmiisdiir. Bu igsdo miihondislordon S.E.
Bagirova, N.N. Gocayev, laborant N.O. Muxtarov yaxindan istirak etmislor.



2. STAT CODVILI

1. | Riistomov Forhad Orastun oglu | s6bo miidiri fred. | 31.03.1957
2. | Agasiyev Arif Ayaz oglu bas e.i. fred. | 16.09.1941
3. | Coforov Maarif ©li oglu apar.e.li. fre.d. | 20.03.1960
4. | Lebedeva Nelya Nikolayevna apar.e.li. fren. | 22.10.1937
5. | Darvisov Namiq Hacixalil oglu | apar.e.i. fren. | 13.04.1952
6. | Bagiyev Vidadi Onvor oglu apar.e.l. fren. | 03.06.1954
7. | Quliyeva Tahirs Zeynal qiz1 boyiik e.i. fren. | 14.04.1937
8. | ©fondiyeva Izzot Mommad qiz1 | bdyiik e.i. fren. | 10.09.1950
9. | Axundov Cingiz Qani oglu boyiik e.i. fren. | 14.12.1950
10, Nosirov Elson Fayaz oglu boyiik e.i. fren. | 05.07.1969
11, Orbux Vladimir Isakovig e.i. fren. | 2803.1949
12, Eyvazova Qongo Malik qiz1 boyiik e.i. fren. | 08.12.1951
13, Mommodov Miibariz Zabid boyiik e.i. fren. | 08.08.1959
14, Sorbotov Vagqif Xeyrulla oglu e.1. fren. | 28.02.1957
15, Hosonov Mohommod Hidayot | e.1. 04.05.1951
16, Qocayeva S6qiys Mehdi qiz1 k.e.1. 05.08.1935
17, Abdullayeva Loman Kamal qiz1 | k.e.1. 05.05.1974
18, Bobrova Yevgeniya Yuryevna | mithondis 07.05.1960
19, Muradov Sonan Rosul oglu miihondis 19.05.1972
20, Bagirova Samiro Eldar qizi miihondis 08.03.1964
21/ Qocayev Nizami Nagdoli oglu | mithondis 10.11.1961
22| Mirzsliyeva Glinay Sakir qiz1 miihondis, analiqg moaz 29.12.1976
23, Qafarova Hacor Oktay qiz1 miihondis 28.04.1968
24| Muxtarov Natiq Olibala oglu laborant 17.04.1970
25, Hasonova Rona Softor qiz1 laborant, analiq maz 20.10.1969
26, Hosonova Rona Fazil qiz1 0.5 st. Laborant 21.05.1975
27| Muradov ©hliman Xanoali o. 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fr.e.d. | 09.07.1947
28, Osgorov Sahlar Qagay oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fred. | 15.06.1941
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3. ELMI-TODQIQAT ISLORININ 9SAS ISTIQAMOTLORI

Problem: Elektronika ii¢lin perspektivli olan material vo strukturlarin alinmasi vo
todqiqi

Moévzu: Nano- vo mikroelektronika iiciin perspektivli olan yarimkegirici materiallar
vo onlarin asasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori

3.1. p-Si monokristallik lovhalorindo lyuminessensiya qabiliyyatli
makromasamoli Si tobagolorinin eletrokimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin islonmasi vo onlarin siialanma spektrlorinin todqiqi

1 morhals. Goriinon oblastda lyuminessensiya veron vo optik 6lgmolor tigiin
yararli olan bircins makromoasamoli Si tobogolorinin yiiksokomlu (111) orientasiyali p-Si
dan alinma texnologiyasinin iglonmasi, onlarin morfologiyasinin va siialanma spektrinin
todqiqi

Icracilar: A.A.Agasiyev, N.H.Dorvisov, M.Z.Mommodov, C.Q.Axundov,
V.X.Sarbotov, S.R.Muradov, N.N.Qocayev, H.O.Qafarova, S.E.Bagirova.

Makromasamali silisium tobagolori elektrokimyoavi anod asilamasi metodu ilo
qalvanostatik rejimdo saquli 6zokdo hor iki torafi cilalanmig (111) oriyentasiyali, 10 Om
sm miigqavimatli, bor ilo asqarlanmig 380 mkm qalinligli monokristallik p-Si
lovhalorinds alinmisdir. Elektrokimyavi asilanmani aparmaq {i¢iin silisium 16vhasinin
arxa torofino termik buxarlandirma ilo Al toboagosi ¢okdiiriilmiis, vo omik kontakt almaq
ticlin 450°S —do 40 doqigo orzindo tablama aparilmisdir. Asilanma oblastinin sahosi 1
sm’ toskil edirdi. Kontrelektrod kimi Si 16vhesindon 4 sm mosafods yerlosmis Pt-Rh
moftili istifado olunmusdur. Asilayict mohlul olaraq izopropil spirtindo holl edilmis
plavik tursusu istifado edilmisdir. Anodlasdirma coroyan siddotinin sixhigt  5-20
mA/sm’ giymotlorinda 5 — 60 doqige zaman intervalinda aparilmisdir.

Gostorilon soraitdo alinmis mosamoli silisum tobogoalorinin morfologiyasinin
todqiqi homin niimunslorin dogrudan da makromosamali oldugunu siibut edir. 10
mA/sm’ coroyan siddetinde 20 dogiqo orzindo asilanmus tobaqolorin galinligr 7 mkm
togkil edirdi. Moasamalorin Olslisii (~ImkMm) vo onlarin paylanma sixligr coroyan
siddotinin 2-20 mA/sm’ giymotlorindo vo 5 — 60 dogige asslama miiddotlorindo sabit
qalmisdir. Asilamanin bu parametrlori yalniz alinan mosamali silisiumun galinligina vo
keyfiyyating tosir gostormisdir.

Alinmis mosamoli silisium laylariin fotolyuminessensiya spektrlorinin todqiqi
otaq temperaturunda, 370nm dalga uzunlugu ilo hoyacanlandirdigda aparilmisdir. Biitiin
alimmis niimunolor otaq temperaturunda adi gozlo goriinon kifayot qodor intensiv
qirmizi-bondvsoyi lyuminessensiya vermisdir. Yeni alinan niimunslorin spektrinin
maksimumu 1.85 eV (670 nm), yarimeni iso 0.45 eV olmusdur. Bu kifayot gqodor enli
spektrin qaussianlara ayrilmasi onun maksimumular: 1.52 eV (815 nm), 1.76 eV (704
nm), 1.9 eV (652 nm) vo 2.05 eV (605 nm)-do yerloson vo intensivliklori miixtolif olan
dord miixtolif siialanmalarin kombinasiyast oldugunu gostormisdir. Niimunslorin
laboratoriya soraitinde 4 ay miiddatindo saxlanilmasi spektrin hom intensivliyinin, hom
do formasinin kifayat qador stabil oldugunu miisyyan etmisdir. Lakin spektrin torkib



hissalorinin nisbi intensivliyli miisyyon dayisikliys moruz qalir. Xarakterikdir ki, zaman
kecdikco spektrin yliksokenerjili toplananinin pay1 artir. Bu yliksokenerjili toplanan azot
temperaturunda  Ozlnii daha askar biruzo verir. Almmis  niimunslorin
fotolyuminessensiya spektrlori ilo yanasit onlarig hoyacanlanma spektrlori do todqiq
olunmusdur.

3.2. Giinds batareyalarimin baza elementi olan Zn,(Cd,.,,S,)Se;, nazik
tobagalorinin kimyavi vo elektrokimyovi cokdiirmos iisulu ilo alinmasi, onlarin
elektrik, fotoelektrik vo optik xassalorinin todqiqi

1 moarhals. Zn,(Cd;,Sy)Se;, nazik tobogolorinin kimyovi vo elektrokimyovi
tisulla alinmasi texnologiyasinin islonmosi, onlarin miixtolif rejimlordo vo torkiblordo
alinmasi.

Icracilar: M.O.Coforov, V.8.Bagiyev, E.F.Nosirov, Q.1.Qaribov, R.M.Mehdiyev,
R.M.Rzayev, S.A.Mammodova

Tadqiq olunan ZnS, Se, (0 <x <0.6) vo CdSe;,Te, (0 <y <0.5) nazik tobogalori
sulu mohluldan kimyoavi vo elektrokimyovi ¢okdiiriilmosi tisulu ilo alinmig, onlarin bir
sira eiektron xassolori todqiq olunmusdur. Cokdiirmo rejimindon, anion vo kation
ovazetmasindon, eloco do havada termik emal zamani oksigenlo qarsiliglh tesirdon asil
olaraq Cd;.«Zn,S, ZnS;, Sex vo CdSe;,Te, nazik tobogolorindo miisahido olunan
doyisikliklorin analizi aparilmisdir. Reaksiyanin kimyovi horisliyini genis intervalda
doyismok ti¢ilin ¢okdiirmo prosesi ilkin komponentlorin konsentrsiyasinin ¢ox koskin
forqlonon qiymotlorindo aparilmis, reaksiya parametrlorinin konsentrasiyasinin
mohluldaki hissaciklorin Slgiilorine tosiri dyronilmisdir. PEQ (polietilenglikol) — su
qarsiligindan ibarot mohlulda Cd;«Zn,S (0 < x < 0.6) bork mohlulunun hissociklori
almmisdir. Aparilan todqiqatlar gostorir ki, bu metod nanodlgiilii tobogolorin
alimmasinda, nanodl¢iilii invers tobagqa va otlirlicti kanalin coroyankegmo mexanizmina
tosiri  mosololorinin  aragdirilmasinda, eloco do onlarin  ¢ixis parametr vo
xarakteristikalarinin nanodlgiilii klaster vo qosulmalardan asililiginin dyronilmosinda
boyiik rol oynayir. Qeyd olunan texnologiya ilo alinan tobogolorin vo onlarin
torkibindoki  zorrociklorinin  Olgiilorinin  kigildilmosi  istiqgamotindo  todqigatlar
aparilmisdir. Miioyyon olunmusdur ki, nanodl¢iilii hissociklorin alinmasi {i¢iin istiofado
olunan molekulyar-siia epitaksiyasi, litoqrafiya kimi perspektivli metodlarla
miiqayisodo bu metod daha kigik oOlgiilii sferik formali yarimkegirici nanokristallitlor
almaga imkan verir.

Isin praktiki ohomiyyati kimi gdstormok olar ki, ZnS; Se, vo CdSe;.,Te, nazik
tobagali heterokeg¢idin sulu mohluldan elektrokimyovi ¢okdiirme metodu ilo alinma
texnologiyasinin incaliklori arasdirilmisdir.Todqiq olunmus tobogolor osasinda yaddas
elementlori, neqatron cihazlar, fotogoabuledicilar, giinas batareyalarinin baza elementlori,
nanomateriallar vo nanostrukturlar hazirlamaq olar.



3.3. Qaz bosalmasi plazmasinin yarimkeciricilorin sathindaki
nanostrukturun vd polimerdaki nanokompozitlorin morfologiyasina, optik vo
elektrik xassalorinag tasirinin todqiqi

1 marhala. Qaz bosalmasi plazmasinin yarimkegiricilorin sothindoki
nanostrukturun morfologiyasina tosirinin todqiqi.

Icracilar: N.N.Lebedyeva, V.I.Orbux, Q.M.Eyvazova, Y.Y.Bobrova, ©.X.
Muradov

Tadqgiqat obyekti kimi qallium arsen vo tobii seolit tobagolori gotiiriilmiisdiir.
Seolito maraq ondan irali golir ki, onun qurulusu mosamalor vo kanallardan ibaratdir ki,
bu da 6z ndvbasindo bir ¢ox {lizvi vo geyri-lizvi birlosmolorin vo suyun molekul vo
ionlarinin mosamolors daxil olmasina imkan verir. Seolit tobaqosinin 6ziinlin, hom do
qaz bosalmasi 6zoyindo seolit emitasiya elektrodu oldugu sistemin elektrik kegiriciliyi
todqiq olunmusdur. Gostorilmisdir ki, seolit tobagolor qaz bosalmasi qurgularinda
istifads edilo bilor. Elektrodu seolit olan tobags havasinin tozyiqi idars edilon kameraya
yerlosdirilir. Kamerada havanin tozyiqindon asili olaraq seolit tobagesinin volt-amper
xarakteristikas1 Ol¢lilmiisdiir. Miisahido edilmisdir ki, seolitin mosamolorindo qazdaki
ionlagma naticosindo elektronlarin emissiyas1 bas verir. Milyyan edilmisdir ki, belo
tobogonin miistovi qaz bosalmas1 6zoyindo katod kimi istifado edilmosi qaz
basalmasinin aligma gorginliyini azaldir.

3.4 Amorf vo monokristallik metal tabaqali metal — yarimkecirici kontaktla-
rin emission va elektrofiziki parametrlorinin todqiqi

1 marhsla. Amorf metal tobogoali AlggNiyo/nSi kontaktlarinin emission
parametrlorinin vo monokristal metal metal tobaqali AI-TiW-PtSi/nSi Sottki diodlarinin
induktivlik va dielektrik xassalorinin tadqiqi

Icracilar: .M.9fondiyeva, T.Z.Quliyeva, S.M.Qocayeva, M.H.Hasonov,
L.K.Abdullayeva, S.H.Osgorov, M.N.Agayev

AIN1/n-Si Sottki diodlarinin volt-amper xarakteristikalar1 gorginlik vo
temperaturun genis intervalda doyismosi soraitindo Olgiilmiisdiir. Todqiq olunan
diodlarin sahosi (1-14)x10°cm” intervalinda doyisir. Potensial ¢oper hiindiirliiyii biitiin
diodlar ticiin miixtolif metodlarla hesablanmigdirs. Qauss paylanmasi metudu tstbiq
etmekle potensial ¢oporin hiindiirliiyli vo konaragixma parametri miixtolif sahoali diodlar
tiin  hesablanmisdlr. Alimnan noticalor osasinda electrofiziki parametrlor arasinda
korrelyasiya todqiq edilmisdir. Ricardson sabitinin eksperimentdon alinan effektiv
qiymotlori vo termoelektron emissiya nozoriyyosi arasinda olan korrelyasiya todqiq
edilmisdir. InA vo @, arasinda asililiq asasinda potensial ¢oparin haqiqi qiymati askar
edilmisdir. Monokristal metal tobogoli AI-TiW-PtSi/n-Si Sottki diodlarinin induktivlik
vo dielektrik xassolori todqiq edilmisdir. Polikristallik metal tobogoli  Sottki diodlari
tclin dielektrik araligin effektiv qalinligmin  hesablanmasi metodu islonmis, bu
metodla AI-TiCu/n-Si diodlarinin qalinligi  hesablanmisdir. Homin diodlar ii¢ilin
potensial ¢oporin hiindiirliiyli miixtolif metodlarla hesablanmis, analiz edilmisdir.
Monokristallik sathin, emitterin miioyyan bir orientasiyasinda toyin olunmus ¢ixis iginin
vo Rigardson sabitinin tocriibi qiymatlorinin statistik tohlili gostordi ki, InA, vo @;



komiyyatlori arasinda xotti asililiq vardir. Bu asililiga osason c¢ixis isinin hoqiqi
qiymatini tapmagq olar.

4. DORC OLUNMUS ELMI ISLORIN XARAKTERISTIKASI

Hesabat miiddotindo, yoni 2009-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdasglar1 torofindon 46 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir. Onlardan 6 moqalo
xarici jurnallarda, 20 tezis beynolxalq konfranslarda, 18 moqalo respublika
jurnallarinda, 2 tezis iso regional konfranslarda cap edilmisdir. Moqalslorin siyahisi vo
stirati alavo olunur.

5. XARICI DOVLOTLORIN TOHSIL VO ELMI MUOSSOLORI ILO
IJLAQOLOR

Yarimkegiricilor fizikast sobosinin omokdaglart 2009-c1 ildo Tiirkiyonin Orta
Dogu Texniki Universiteti vo Ankara Qazi Universiteti ilo omokdasligini davam
etdirmisdir.

Yarimkegiricilor fizikasi sobosinin omokdaslar1 torofindon 2009-c1 ildo asagida
qeyd olunmus xaricds kecirilmis beynoalxalq konfranslara materiallar toqdim edilmis va
cap edilmisdir.

SPIE: Optics + Photonics. 3-4 August, 2009, San Diego, California, USA

XI Mexnaynaponnas KoHdepeHIs onTo-HaHOAJICKTPOHNKA, HAHOTEXHOJOTUH H
MHKPOCUCTEMBI, 25-29 may, 2009, YnbsIHOBCK,

2" Training School and 6™ Workshop Advanced Functional Characterization of
Nanostructured Materials, february 23-25, 2009, Madrid, Spain,

Final Workshop “Electroceramics from Nanopowders Produced by Innovative
Methods”, Aveiro, Portugal, October 28-30, 2009

E-MRS Fall meeting 2009, Poland.

2009-cu ildo sobonin omokdaslar1 torafindon fundamental elmlor sahasindoki
TWAS todqiqat grantina 3 layiha togdim olunmusdur. Konkursun naticalori 2010-cu il
mart ayinda molum olacaqdir.

Sobonin iki omokdasi, N.H.Dorvisov vo L.K.Abdullayeva (R-73 sayh
23.11.2009-cu il tarixli amra asason) Universitetdaxili 50+50 grantin1 gazanmisdir.

Hesabat miiddotindo, yoni 2009-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdaglar1 torofindon xaricdo 6 moqalo ¢ap edilmisdir, onlardan 3-ii C, 3-si iso D
kateqoriyali jurnallarda dorc edilmisdir. Moaqalalorin siyahisi va siirati alava olunur.

6. ELMI-TODQIQAT ISLORININ NOTICOLORININ TOTBIQI

6.1. 2009-cu ildo AMEA-nin hesabatina daxil edilmasi ti¢iin togdim olunan
miihiim elmi naticalor.

1. Goriinon oblastda lyuminessensiya veroan va optik 6lgmoalor tigiin yararli olan
bircins makromasamoali Si tobagolorinin yiiksokomlu (111) orientasiyali p-Si- dan



alimma texnologiyasmin igslonmasi, onlarin morfologiyasinin vo siialanma spektrinin
todqiqi

Boyik miigavimotli (40 Om.sm) p-Si 16vholorindo mosamoli silisiumun
oksidlosdiricinin  ¢atigmazligi rejimindo kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasi islonmis vo onlarin fotolyuminessensiya spektri todqiq edilmisdir.

Icracilar: fr.e.d. F.O.Riistomov, fr.e.n. N.H.Darvisov, f.r.e.n. M.Z.Mommodov,
Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

2. Qaz bosalmasi plazmasinin yarimkegiricilorin sathindoki nanostrukturun
morfologiyasina tasirinin tadqiqi.

Tabii nanomosamali siolitin va siolit elektrodlu qaz bosalmasi sisteminin elektrik
keciriciliyi todqiq olunmus vo onun kicik enerji tutumlu gaz bosalmasi1 qurgularinda
istifadosinin miimkiinliiyii géstorilmisdir.

Icracilar: fr.e.n. N.N.Lebedeva, V.I.Orbux, Q.M.Eyvazova

7. PATENT VO INFORMASIYA iSLORIi
Seolit tobogosinin qaz bosalmasi 6zoyindo seolit emitasiya elektrodu oldugu
sistemin elektrik keciriciliyi todqiq edilmisdir vo gostorilmisdir ki, seolit tobagolor qaz
bosalmas1 qurgularinda katod kimi istifado edilo bilor ki, bu da qaz basalmasinin alisma
garginliyini azaldir. Isin noticasi kimi mosamoli seolit katodlu emissiya qurgusuna ixtira
almagq ticilin hazirliq va informasiya islori goriiliir.

8. ELMI SEMINARLAR

Yarimkegiricilor fizikas1 sobosindo “Elektronika {igiin perspektivli olan material
vo strukturlarin alinma texnologiyast va tadqiqi” movzusunda ayliq seminar foaliyyot
gostorir. Seminarin rohbari f.-r.e.d. F.O. Riistomovdur.

9. ELMI-PEDAQOJI KADRLARIN HAZIRLANMASI

Yarimkegiricilor fizikas1 sobonin iki omokdas1 - f.-r.e.d. A.A.Agasiyev fizika
fakultosinin magistrlori iiclin  “Miirokkab heterokecidlorin nozariyyasi”, “Optik
holografiya”, “Fotoelektronika” kursu lizro, f.-r.e.d. M.O.Coforov iso “Bork cisim
elektronikast  vo  mikroelektronikanin  fiziki  osaslar’” vo  “Yarimkeciricilorin
texnologiyas1” kursu {izro miihazirs dorslori aparmuslar.

10. DISSERTASIYA MUDAFIOSI

Yarimkegiricilor fizikast sobasinin kigik elmi is¢isi Abdullayeva Loman Kamal
qiz1 fizika-riyaziyyat elmlori namizadlik dissertasiyasinin miidafiasi 25 dekabr 2009-cu
ildo kegirilocokdir.

11. 2010-cu ILDO HANSI AVADANLIQLARIN ALINMASINA EHTIYAC
DUYULUR

Yarimkegiricilor fizikas1 sobosindo aparilan elmi todqiqat islorinin daha da
intensivlogdirilmosi li¢lin asagidaki reaktivlorin vo avadanligin alinmasma ehtiyac
vardir.



Metallografik mikroskop Altami MET variant 1M 5500 m

Su deionizatoru Vodoley 1650 m

Ultrasos yuyucu vanna 100 m

Spektrometr Perkin Elmer LS55 10000 m

Foton Saygaci1 Foton Counter SR400 6500 m

IIkin giiclondirici Preamplifier SR445A 1500 m

Optik modulyator Optical Chopper SR540 1500 m

Yiiksok gorginlik manbayi PS325 (2 adad) 3300 m

Silisium 16vholori
3", P/Boron, (111), 10 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (111), 2 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adoad 1200 m
3", P/Boron, (100), 10 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (100), 2 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adoad 1200 m
3", P/Boron, (111), 0.1 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (111), 0.01 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (100), 0.1 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (100), 0.01 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 odad 1200 m

Kimyavi reaktivlor

plavik tirsusu Hydrofluoric acid, CAS 7664-39-3 51 440 m
izopropil spirti 2-propanol, CAS 67-63-0 161 550 m
n- pentan n-pentane, CAS 109-66-0 81 660 m
aseton Aceton, CAS 67-64-1 81 200 m
azot tursusu Nitric acid, CAS 7697-37-2 101 200 m
sirko tursusu Acetic acid, CAS 64-19-7 41 275 m
xlorid tursusu Hydrochloric acid, CAS 7647-01-0 101 250 m
hidrogen peroksid Hydrogen peroxide, CAS 7722-84-1 51 275 m
sulfat tursusu Sulfuric acid, CAS 7664-93-9 51 500 m

12. 9SAS NOTICILIR V9 TIOKLIFLIR.

Yarimkegiricilor fizikasi sobasinda yiiksok omlu p-Si monokristallik 16vhalarinda
nano- vo makromasamoli Si tobagolorinin elektrokimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasi tam monimsaonilmisdir. Bu golocokds fotolyuminessent xassalorinin
todqiqi ilo yanagi metal/mosamoali Si/monokristallik p-Si sistemlorinin hazirlanmasi vo
onlarda elektrik, diod va elektrolyuminessent xassalorinin todqiqine imkan veracokdir.
Bundan basga s0bado nanomosamoli silistumun sirf kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin iglonmosino do baslanmisdir.

Maosamali silisium tobagolori  elektrokimyavi anod asillamasi metodu ilo
qalvanostatik rejimdo (111) oriyentasiyali, 10 Om sm miigavimotli monokristallik p-Si
lovholorindo alinmisdir. Alinmis mosamoli silisium laylarinin fotolyuminessensiya
spektrlorinin ~ todqiqi  otaq  temperaturunda, 370nm dalga uzunlugu ilo
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hayacanlandirdigda aparilmigdir. Biitiin alinmis niimunslor otaq temperaturunda adi
gozlo goriinon kifayot godor intensiv qirmizi-bondvsoyi lyuminessensiya vermisdir.
Yeni alinan niimunalorin spektrinin maksimumu 1.85 eV (670 nm), yarimeni iso 0.45
eV olmusdur. Bu kifayot qodor enli spektrin qaussianlara ayrilmast onun
maksimumular1 miixtalid dalga uzunluqlarinda yerloson va intensivliklori miixtalif olan
dord miixtolif slialanmalarin  kombinasiyast oldugunu gostormisdir.  Alinmus
niimunslorin fotolyuminessensiya spektrlori ilo yanasi onlaris hoyacanlanma spektrlori
do tadqiq olunmusdur.

Masamali silistumun islonmis texnologiyasi galocokda onlarin asasinda diodlarin,
fotodiodlarin, elektrolyuminissent strukturlarin hazirlanmasinda vo todqiq olunmasinda
istifado edilocokdir.

Tadqiq olunan ZnS; Se, (0 <x <0.6) vo CdSe;.yTe, (0 <y <0.5) nazik tobogalori
sulu mohluldan miixtalif soraitlorde kimyovi vo elektrokimyoavi ¢okdiiriilmosi tisulu ilo
alimmis, onlarin bir sira eiektron xassolori todqiq olunmusdur. Polietilenglikol — su
qarisiligindan ibarot mohlulda Cd;Zn,S (0 < x < 0.6) bork mohlulunun hissociklori
almmisdir. Aparilan todqiqatlar gostorir ki, bu metod nanodl¢iilii tobogolorin
alimmasinda, nanodl¢iilii invers tobaqa va otlirlicti kanalin coroyankegmo mexanizmina
tosiri  mosololorinin  aragdirilmasinda, eloco do onlarin  ¢ixis parametr vo
xarakteristikalarinin nanodlciilii klaster vo qosulmalardan asililiginin dyronilmosindo
boyiik rol oynayir.

Todqiq olunmus tobogolor osasinda yaddas elementlori, neqatron cihazlar,
fotogobuledicilor, giinog batareyalarinin baza elementlori, nanomateriallar vo
nanostrukturlar hazirlamaq olar.

AIN1/n-Si Sottki diodlarinin volt-amper xarakteristikalar1 gorginlik vo
temperaturun genis intervalda doyismosi soraitindo Olgiilmiisdiir. Alinan naticolor
osasinda elektrofiziki parametrlor arasinda korrelyasiya todqiq edilmisdir vo potensial
coparin haqiqi qiymsoti toyin edilmisdir. Monokristal metal tobaqgoali Al-TiW-PtSi/n-Si
Sottki diodlarmin induktivlik vo dielektrik xassolori todqiq edilmisdir. Polikristallik
metal toboagoli  Sottki diodlar1 Tl¢iin dielektrik araligin effektiv qalinliginin
hesablanmasi metodu islonmis, bu metodla diodlarinin qalinlig1 hesablanmisdir.

Seolit tobagosinin Oziliniin, hom do qaz bosalmasi 6zoyinds seolit emitasiya
elektrodu oldugu sistemin elektrik kegiriciliyi tadqiq edilmisdir. Gostorilmisdir ki, seolit
tobogolor qaz bosalmasi qurgularinda katod kimi istifado edilo bilor ki, bu da qaz
basalmasmim alisma gorginliyini azaldir. Isin noticosi kimi mosamali seolit katodlu
emissiya qurgusuna ixtira almagq tli¢iin hazirliq iglori goriiliir.
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